Kapazitats -Diod

é\

Ul;rige elektr.-Werte nach

Intermetall - Dalenbuch  1965/66 5. 420 ff.

Silizium
BA 112
 Kathode durch Farbring 3 ‘g
gekenrizeichnel. by )
~ -~
' St 3
y . . e ’
254 -,6',7”"! 25,4
1. Eigenschaften Kleinstmal3 Kleinstmar3
1.1. Mechanische Ausfihrung
1.1.1. Gehduseart: JEDEC D07 /DIN .
1.1.2. Gehiusewerkstoff: Glas
1.1.3. Gehduseoberfliche: —
1.1.4.  AnschluBdrihte I5tbar vzin/ygof
Formel- Wort MeBbedingung
12. Grenzwerte zeichen / e
1.2.1." Sperrspannung (Abbruchspg.): ,\'L Ir A By = °C
1.2.2. Spitzen-Sperrspannung: 8y = °C :
1.2.3. StoBspannung: — O v 8y = °C
1.2.4. Richtstrom: » - 7/ A By = °Cc
1.2.5. DurchlaB-Spitzenstrom: Q—- A Oy = °C
1.2.6. DurchlaB-StromstoB: A —_ A Oy = °Cc
1.2.7. Verlustleistung: A - W 8= °C
1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung): - °C :
1.29. Sperrschichttemperatur: 4 -50°C bis + 150 °C
1.2.10. Lottemperatur: - °C
13. Kennwerte bei 259
1.3.1. DurchlaBspannung: \ Up < 0,95 Y IF 60 mA
1.3.2. Sperrstrom: \ r <200 nA |Ur= 10 v
’ Ir A Ur = V, 0 = °C
133. R 05 @ |Ur= 2 V= 30 HMHz
1.34. Rin. °C/mW :
1.35. Cjs 80 bis 120 pF  |UR 2 VY
1.36. Cj2 83 PF |Us= & v} 30 MHz
1.3.7. Gs &3 pF jUg = 10 v
13.8, - a 100 Ug = 2 v,f= 30 MHz




-7 Rapazitate-Diode\

Silizium

1.1.
IRAN
112,
1.13.
1.14.

12.
124.
122.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
127,
1.2.8.
1.29.
1.2.10.

1.3.
1.31.
132

13.8.
13:6.

NN
L b
0 N

. Grenzfrequenz

Eigenschaften

Mechanische Ausfiihrung

Gehiduseart: JEDEC 2 7 /DIN 571A2

Geh&usewerkstoff: G/os
Gehiuseoberiliche: —
AnschluBdrihte I6tbar vzin/vgol

Grenzwerte

Sperrspannung:
Spitzen-Sperrspannung:
StoBspannung:

Richtstrom:
DurchlaB-Spitzenstrom:
DurchlaB-StromstoB:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschichitemperatur:
Léttemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Durchladstiom:
Sperrstrom:

Serrenwic/erstond
Sperrsahichit kcpoziidt

Nutzbores Kopozilolts
Gutefokior

SerrenresoncnzFeQuernz
33*/&?/7/}73’}_1»2."/'\;5?/5:

/

Qbrige efektir.-Werte nach

Kothode durch forbring gekennzeonet

7

g.2,44 103

| ga5ra0s
\\

™,

T

254 67 254 , s
Kiemstrras Kienstrma/3 /
/
/
7
Sg;g‘;: Wert (1}9’/ MeBbedingung
Ur 28 v Qj,{= A, by = o
Ursp 0 é/y bu = °Cc .
URstoss it /\ Oy = °C
[0 - A 8y = °C
Irsp @; A b= o °C -
IFstoss A Oy = °C
P '25ﬂ¥ mW -0y = 25 °C .
B - 50 s +150 °C -
9; 150 °C -
o ¥ 245 oc |t£€ 5  sec
A . U - —
o
0 B
F - A U = \'%
Ir £ 5 pA-fUr= 28 V°
IR —_— A Ur = V, 8y = °C
Rs 1.0 Q-+ |Up= 3 vV .
s 72 P lUs - 3 AVARR
C - C 226332 pFllsa 25 Vo,
(33,,/6}5,, == b UR-2,9D/E:25 vV .
Q > 300 Jo= 3 vf= 47 iz
a a2 80 Upg = 3 VFf = 7170 iz
Q = 30 Up = 3 ‘Vf= 470 MAaz
Far > 20 GHz g = 3 VO= 1
fo S 145 GHz o= 25 oY
Lo 4 N - dgern.cn AnschiuBarcnien 13T
ivom Gehcuse. -

Intermstoll ~ Oaranbuch  Oioc=n 1967/68 S.70 fF -



~ Kapazitats-Diode\

Siiizium

1.1,

111
112
| RREY
f114

12.

§ 121,
122
1123,
1.2.4,
1.25.
1.2.6.
1.27.
12.8.
128.
1.2.10.

13,
131,
 1.3.2.

-1.3.3.
1 1.34.
1.3.5.
1.38.

13.2,

£38

13.Q

1.4,

1.5

B A 14 2 ' Kalhode durch Farbringg %fk ennzeichne} *fj

-~ vy
. i . h .
él— S e + T

Eigenschaften . .' 2541 —g7% 2547 ssi,f?
-ABKleinstmal

Mechanische Ausfihrung }
Gehiuseart: JEDEC DO 7 /DIN 51 A2 f
Gehiusewerkstoff: .G/FS
Gehiuseoberfliche: _—
AnschluBdrihte l&tbar vzin/vgol
Fo.rmel- MeBbedingun
Grenzwerte zeichen P stne
Sperrspannung: Ur y 28 \'s Ip = A Dy = Lle}
Spitzen-Sperrspannung: Ur, — V jtu= °c
StoBspannung: : 58 30 v 8= °Cc
Richtstrom: v —_ A |8y = °C
DurchlaB-Spitzenstrom: FSP — A jbu= °C
DurchiaB-StromstoB: ‘f IFatoss — A b= °C
Verlustleistung: P —_ W 8= °C
Temperaturbereich (Lagerung): / \Z -50 bist150°C -
Sperrschichttemperatur: S ?; +50 °C .
LaHemperatur: k O ) —_ °C
N
\{ ]
]
Kennwerte b{ﬂl\ .
DurchlaBstrom; ) lp —_ A |Ur= v
Sperrstrom: \ '/ In = 5 LA -{Usr= 28 v
3 3 —_— A (Ur= Vida= 7 °C
Serienwidergiand ; ] Rs - ) 2 .|Ur= 3 Y
Serenincykiiv itats - i L. , 4 . nH{(15mm vorn Gehduse)
Grenzfregfuenz ( Q=1 1 fq > (0 MHz -{Ur= 3 V,f = - Hz
Kapaziitsverhdiinis | Civ/ Casv | > 17 o +|Up 135V -
KapgAtatsverhaltnis: | CosviCasv > 35 . s TR = 29b525NT :.
Spafrschichts kapazitdt: C 20 PE- Un = 1 A v -
Sperrschichtskapazital: C g bisiE pF.jUz = 3 v
Sperrschichiskapazitil: C 22bis32 pF-ilUr= 25 v -
Giretakior: Q > 160 A f =47 Hz -
Gutetaktor: Q = 50 f = 170 MHz .
. Kapazilatsdifferenz zwaier Disden: (- C, =< 04 pF Y Ur =25 v
Gleichlauifehler zweier Dioden: - =22 % . Ur=3 biszs Y

Obrige elektr.-Werte nach ITT -Datenbuch Dioden 1967/ 68, S.74 ff -

Hinweis: Urnter einer Sachrnurmmmer iverden 2 Dioden geliefert.



7 hapaozitats—Diode\

Silizium

1.1.
1.1.1.
1.1.2.°
1.13.
1.14..

12,
1.2:1.
1.2.2.
1.23.
1.24.
1.25.
| 1.2.6.
1.27.
1.2.8.
1.28.
1.2.10.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

133,
1.3.4

135

13.6.

1.4

BA 163

- .

Eigenschaften

Mechanische AusfChrung
Gehiuseart: JEDEC 02 7 /DIN
Gehiusewerkstoff: G/os
Gehiduseoberfliche:
AnschluBdrihte 8tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Sperrspannung:
'Spitzen-Sperrspannung:
StoBspannung:
Richtstrom:
DurchlaB-Spitzenstrom:
DurchlaB-Stromstod:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschichttemperatur:
Lottemperatus:

‘Kennwerte bei 25°C‘>~
DurchlaBstrom:
Sperrstrom:

Servénw./b'crq «=4
Guteroklor

Sperrschudftkcoaziiat

/YUtzb/O/cs C-Verhislerns

Obrige clckir.-Werte nach

Kothode onrch FOorbring qékennzeionre ¢
:{(

” e
S !
» :; ‘_.-‘ -
T
N s S
2 |
.l R
-254 67 L 254 —t!
Klenstmai SKlenstrmal3

::;:gz: ’_j\j Wert MeBbedingung
Ur V4 72 Vo lig= A, By = o
UR&P _#r‘; 74 V 0y = oC
URstosg’pr —_ Vv 0y = o
lo /’f - A 0y = oC
lF.SI; — A Oy = °C
vgatoss —_— A By = °C
". P - w 0‘1 = °C
L? B ~-55 bis +150°C -
k¥ 100 oC -

% 245 °C-lta 5  scc..
I — A |Up= v
Ir £ 500 nA-|Ur= 10 V-
g -_ A Ur = V, 0, = oC
Re = 15 Q. |Ur= 70 V
a s 200 - Ur= 10  Vf = Q3bs515 Mz
a = 200 - tha 1 VF=Q55505 it
c 260° pF| U0 bis15 V. _
£ = 180 pFilke 10V -
c 10 pPF =t rst0 vV
Co/Cov | B 26 - UzeOB5 10 V.
Ctv/[/ov 2 718 . Up= Ui 10 \4

Inlermetol/- Dotenblolt Ausgobe Avg. 1987



1.1

1.1.0.
1.1.2
1.1.3.
1.1.4,

12
1.2.1.
122,
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.27.
1.28.
1.28.
1.2.10.

13.
1.3.1.
13.2.

1.3.3.
1.34.-
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Elgonschaften

Mechanische Ausfihrung:
Gehauseart: JEDEC 00 7/DIN
Gehausewerkstoff: G(las
Gehausecthertflache:

AnschluBldrahte (6tbar verzinnt/vergoldet

Grenzwerte:

Sperrspannung:
Spitzen-Sperrspannung.
Stof3spannung:
Richtstrom/Ourchlastrem:
DurchiaB-Spitzanstrom: )\‘lf
Durchlai3-StromstoB: g,
Verlustleistung: gta
Temperaturbereich (Lagerungl,
Sperrschichttomperatur:
Lattemperatur: Q :

DurchlaBspan

Sperrstrom:[\jt

Riickvp@rtserholzeit:

Ubrige eloktr Werte nach SuS-Datenblutt Ausq, Mdrz

1969

1/
&?;{e" Wert Meibedingung
en
U — v Ig = A, = °C

URsp 160 v 8, = °C

¥ Ugsioss 200 v by = °C
o 220 mA By = °C
lese 700 nA B, = °C
lestoss 4 A 0, = 25 “C.t= 1 us
P ) 50 aw 8.= 2% °C
0, -b% bis 175 °C
1 =55 bis 175 °C
o 260  °C =T 40 s
Ug 0,89 bis 1,1V le = 200mA
Ig 1 100 A Up= 150 V
e s 10 A Ug= 150 V.d,= 125 °c
Rp —_ Q Ug = v
R!h — °C/mW
C; H 5 pF Upg = . A Hz
CG -— pF
ter H 60 ng ¥ = 30 mpAautig= 30 nA

gemessen bei Ip = 3 mA



s

Diode
S Sili:i“ﬁ
Typ: BAX 11/1
BAX 11/11
BAX 11/II B
P
BAYX 11 Kathade g,
1] ?
o i R
i) .
2 R HETT
. ) : .._.:__r ~ v.\f
- h;ar:mamxc):i/d /
14,6
BAX 11/T Typisﬁhé“Weqte; Duarchbruchsspannung ~'9:) v
. Junctionkapazitdt (6 V; 1 GHz) 12 pF
Warmeviderstand . 12 OC/w
Erprobte
—Anwendungan: ¢ TFrequenzverdopler auf 1,2 Cliz mit 9 VW Ausgzangs-

CBAX 11/11

'BAX 11/111

Typische Werte:

" Erprobte
Anwendung

-

Typische

- Yungszrad sind cuch 15 W.Ausg

angsleistung mSglich.

Durchbruchsspennung - 60 V
JunctionkapazitZt (6.V; 1 GHz) 5 pF

VWermewiderstand

Frequenzverdonpler auf

en: *
leistung und 72 % VWirkun

Frequenzverdreifacher eufl 2

15 OCﬂ'.’ -

mit Q W Ausgangs?

Gilz mit 5 W Ausgangs-

" leilstung bz2i 50 & Wirkungsgrad.
Vlerte: Durchbruchsspannung 60 Vv
*
Junctionkapezitit (6 V; 2 pr

1 GHz)

Warmewiderstand

25 .°c/w‘
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.

Silizium
BAX 25 S 2
- o
' : : ?! Kathodenring %o
L ¥ e
' ) '{ s
fe—— 2540— 6709 fe— 2540 —w M. 2.’7/
1. Eigenschaften . . * ) . .
. Uleinstman
1.1. Mechanische Ausfihrung e
1.11. Gehauseart: JEDEC DO 7/DIN * yd
1.1.2. Gehiusewerkstoff: Glas 2N 5 -
1.1.3. Gehiuseoberfliche: —_— M1
1.1.4. AnschluBdrahte lotbar vzin/vgol ) ’
Fo.rmel- ¥ Wert MeBbedingun
12. Grenzwerte zeichen / oune
1.2.1.- Sperrspannung: Ur / 5 V-llg= Aty = °C
12.2. Spitzen-Sperrspannung: URsp 15 Vel = °Cc
1.2.3. StoBspannung: Urstls / —_— V |8, = °oCc
1.24. Richtstrom: lo ’ —_ A b= °C
1.25. Durchla8-Spitzenstrom: S/ ) 50 MA * |8y = °C
126. Durchlab-StromstoB: O\ 00 mA -|oy= oc
1.2.7. Verlustleistung: FP. 120 mw 8y = I o
1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung): 'Vg: % g’@ﬁ bis+{00 °C -
1.2.9. Sperrschichttemperatur: & 9; 100 ~°C -
1.2.10. Léttemperatur: "’ ] \)/ — °C
o /\fé Y ~
3 ‘Qﬁ
13. Kennwerte b ’ o
1.3.1. DurchlaBstrom: Ip = 20 mA-{Ur= {0 V .
1.32. Sperrstrom: Ir = {5 nA -|Ug= 3 v
Ir = 10 éLA {Ur = 15 V, 0, = 25 °C
1.3.3. Sperrwide Rr — g {Ur= Y.
1.34. Thermisgher Widerstand: R = 045 °C/mW -
1.35. Sperr Cj = {0 pF . |Ur= O V,f = 1 M Hz
1.36. Gehduse-Kapazitit:, Cq - pF
ckwirtserholzeit: ter = 05 ns «|lr = 10 mAauflp= 6V, R=100&

14. Obrige elektr.-Werte nach TFK Handbuch"*HalbleiteAr Industrietypen 1968 530? ff .



vioae \

Silizium -
BAX 26 5 | .
g
. 3 Kathodenring 54 ‘ | )
_‘—%{'—— - —@ — — 1 ——-»-'i O ,_/j-,
R F
T l %
] 6799 0 254 ] M 2-4/
1. Eigenschaften y KleinstmaR , ¥
. . ,;x’
11. Mechanische Ausfihrung
1.1.1. Gehduseart: JEDEC D07 /DIN * -fbﬁ, e 1
1.1.2. Gehiusewerkstoff: Glas . H—
1.1.3. Gehiduseoberfliache: . d g
1.14. AnschluBidrihte Istbar vzin/vgol ‘A
Fo.rmel- rt' MeBbedingung
12. Grenzwerte zeichen \/&
1.2.1. Sperrspannung: Ur V- ']lR= A by = 25 °C
1.22. Spitzen-Sperrspannung: URrsp = 30 Ve ld,= 25 °C
1.2.3. StoBspannung: URstoss X e V |by= °C
1.24. Richtstrom: lo 3“ : —_ A (b= °c
1.2.5. Durchla3-Spitzenstrom: Irsp b 100 mA - b= 25 °C
1.2.6. DurchlaB-Stromsto8: lf‘{yu‘- 200 mA - |[by= 25 °C,t= <1 ms
1.27. Verlustleistung: P 20 mW-|eu= 45 °C
1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung): i2d — 55055100 °C -
1.2.8. Sperrschichttemperatur: '9*05 100 °C -
1.2.10. Lsttemperatur: ;" 11 — °C
' v
B2
g/,
| bl,»
-1.3. Kennwerte bei 25
£ 1.3.1.  DurchlaBstrom: 'V . )2 = 50 mA - |Ur= o v -
} 1.3.2. Sperrstrom: VV Ir =¥ 25 pnA. |Ur= 3Vv:-
' . Iy = 10 pA-|Un= 30 Vioa= 25 *+ oC
"1.3.3. Sperrwide rstanc}:’ Rr - Ug = v
1.3.4. Thermischer )deerstand: R = (045 °C/mW -
1.35. Sperrschicht*Kapazitit: Ci . =20 pF - |Ur= 0 vt = 1 MHz
1.3.6. Gehiuse-Kepazitit: Ca - pF
1.3.7. R(’:ckw/&éserholzeit: tr =05 ns -|ly = 10m Aauflz= gV,R=100
/f
/’/
//

14. Dbrige elektr.-Werte nach TFK Handbuch Halbleiter Industrie-Typen 1968, s.307 ff .




- Doppelaloden

_ : Silizium
"N'“ (FA 23 11 E) e—11,5 max—=—t==—22 max: —{5MAX. jee—
- | s ;
. e, —+— =
—e=rme—t . ~ -+— 5
\ ]
1. Eigenschaften Kathooenkennzerchmung -
1.1. Mechanische Ausfihrung: NfN Nickt for
- Neukonstr,
1.1.1. Gehauseart: JEDEC — /DIN —
1.1.2.  Gehdusewerkstoff: £poxyororz
1.1.3. Gehduseoberflache: —
1.1.4. Anschluidrahte I6tbar verzinnt/vergoidet
Formel- Wert MeBbedingung
1.2. Grenzwerte: (je Oiooe) zeichen
1.2.1.  Sperrspannung: Ug 20V g = A Y, = °c
1.22. Spitzen-Sperrspannung: Ursp 30V o = °c
1.23. StofAspannung: URstoss -V o, = °C
1.2.4. Richtstron lo T5mA 0 = °Cc
1.25. DurchlaB-Spitzenstrom: lgsp 225mA 9, = °C
1.26. DurchlaB-Stromstof: IEstoss 20A 8, = 25°C,tf Tus
1.2.7.  Verlustleistung: P 250mwW = 25°C
1.28. Temperaturbereich (Lagerung): 0, -58is+125°C
129. Sperrschichttemperatur: B ~S5bis+175°C
1.2.10. Léttemperatur: i 245 °C t= -
13. Kennwerte bel 25°C (e Jiooe)
1.3.1.  DurchlaBspannung : Ue & 10 \ g = -70mA
1.3.2. Sperrstrom: R ¥ 700 ~NA Uhp= 20V
I s 700 wA Ug= 20 V.9, = 750 °C
1.3.3. Sperrwiderstand: Rp —_— . Q U= . V
1.3.4. Thermischer Widerstand: R § 500 °C/ W
1.35.  Sperrschicht-Kapazitat: C; £ 2  pF Ur= O Vf = 7 MHz
1.38. Gehause-Kapazitat: Ce — pF
13.7. Rickwartserholzeit: ter £ 2 s e = 70mAautlp = 60mA
. IR = 7m
138, forurgsseoinpngen sor |5 100wy |ETERGES R o
1.4. Ubrige elektr.Werte nach SGS§ = QOotenibloll Cowsg. Jor. 7967)




7 Dilode

Silizium-Dioden paai

1.1

111
112
1.1.3.

§ 1.2,
{121,
{122
§123.
1.24.
1.25.
1.286.
1.2.7.
 1.2.8.
1 1.2.9.

1.2,

11.3.1.
132

133,
134,
135,
138.
137,
138,

Qriancitalatpees

1.4,

1.14.

- 1.2.10.

Eigenschatten

Mechanische Ausfiihrung
Gehiuseart: JEDEC /DIN
Gehiusewerkstoff:
Gehiuseoberflache:
Anschlu8drihte l6tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Sperrspannung:
Spitzen-Sperrspannung:
toBspannung:
Richtstrom:
DurchlaB-Spitzenstrom:
DurchlaB-Stromsto8:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschichttemperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C
DurchlaBspannung: IJ\
Sperrstrom:

Sperrwiderstand:
Thermischer Wid

Poarungsbedingung:

Obrige ;’,lcktt.-Werte nach

Kafthodenseite

3 !
] ] 1 ° =
b — 7 T )
. [ 1] | *
. 1) Gt
le— 222 159 e 222 —— 5he— ,=¢" K/r?s//?nrsnfgznao
& '
FTyp | aUs lbein
‘ BAX 36 -| 10.105+ 2
Kunststoff « ;
BAX 37 - 15.|2+5x"
. | Bax38 .| 20.|5-10+
&
Formel- ,
zsircmhzn Wert,,f MeBbedingung
Un W50 7 V.llgr= Ay = e
URep 4 vV o= °c
URstoss &}l‘— ’ v 0y = .. °C
lo db' {00 mA - {8 = 25 °C
IFsp (Q}r 150 mA - |Ba= 25 °C .
lmm 2 A= 25 °Cit= o ousec .
250 mw -8, = 25 °C
‘;}& ' =55 bis +{75 °C -
—&5 bis+150 °C -
VA Il
X\
: \V)
&
Ip = 10 ¥ -[lp= 50 mA
In = 100 nA -JjUr= =0 \%
Ir = 100 UA - Ur= S0 V,8,= 1125 °C .
Rr y —_ Q Ur= A
Ruy . — °C/mW
Ci < S pF -fUr= 0 V,f = 1 MHz
Ca ] I pF
ter < 50 ns |l = 30 mAauflg= 30 mA
aUr sooelle mV . |lp = sTb; oy, =-55bis +0C¢
. ‘;
SGS -Datenblatt Ausg Jan. 1967 -



7 Sitizium

- vioceny

Tk Typ aufgesternpelt

N§

N|d'\t for
Neukonstr,

. gjge-ns'chaftei‘;‘ '
1. Werkstoff:

12, Oberfiache
13Anschlusse : N
12. Grenzwerte bel 25‘C fa

.21 Sperrspannung

Gehause

.2.3.Stoflspannung:

24.Richtstrom : ‘
.25.Durchlan- Spitzenétrom :
28. DurchlaB - StromstoB: 7

2.7 Verlqétleistung:
28. Sperrschichttemperatur:

.28 Temperaturbereich:

13. éisklrﬁet*avl?ﬁab.s'_?é‘g

3.1 DurchiaBstrom:
3.2.Sperrstrom:

3.3.Sperrwiderstand :

25 Sperrschicht- Kapazitat:
.38 Gehduse - Kapazitit:

{14, Ubrige elektr. Werte nach:

22.Spitzen - Sperrspannung

' ,t jmax "

- T“'_‘jmirg". .

34 Thermischer Widerstand: . - B R thAet"mﬂ :
IR o B

gal, Ni 6..

"-Ud snehe Tabelle
..;'Udsp _ T e -
Udstof) s:eheTabeue V(t ‘<1". - ms)
-.::.A_".‘dsp L=
P4 o - 250

“f150

-lq siehe Tabelle
=g - —

. j-j-‘.;"'Rd Lol —

- -

s

- °C

A (_/’ 18 ,) I
“mA =

1000y

7500V

2000V

3000V

'.;A ’ o " . ,"‘

 mA(R-Last, $u= 45 %)

mW(W?arﬁb 45 °C) o o

o~

°C ':‘ -.': .«.ir"/\
°C bis- -
N

.;o*"""

S 3 V).,.'»

A(-}id/ 'n‘cch 121 V)
A('Udf‘ o=V
Q= — W

40,42 °C/'mW’ ' ‘
PF(-Ug= — - V,f:

pF

lnterfnétc.:u- Handbuch T ,Ausg. 1963/9

LA A 2D LTS

R ettt 2 2 )



7 Kapazitats- Dicden

Silizium
Typ aufgesternpelt, Kathode ‘ ’ L
" gekennzeichpet S - Kapazifat Typ o
| < & ges? v |
' SIS ‘ pF BAY 34 |
N g aS L
‘\l_ £ T T— 80 bi's
T‘“ 7" 27 = - 83bis 86§ B ~
'§ f L o ; 85 bis goiyy’ |
. - Kleinsiman 86 bis 93 0 i
: _ _ o Kieinstrnal3 393 bis 98 £
B 95 1000 G
S , o : S Hbis 103 H
SRR : _ - (100 bis 105 § 1
103bis 108 § K
R 105bis 110 § L
.1 figenschaften: e ’ o 108bis 113 § M -
i{j_llf Werkstoff: o Metall . 110 bis 115 it .
“% 12 Oberfliche: . gal Nis, baw gal Ni5 bs 8] 0
e - I N > 1150bis 120 § - A
. 13 Anschldsse : Drishie , létbar verzinnt, -~
12 flektr. Nerte _bei 20°C: te
21 Sperrschichtkapazitét . siche Tabelle A

bei Ug » U 20
2.2 Steilheit
.obeiUg U= 0
. 23. Kepazitdtsénderung
zrischen Ug » O und 7Y
2L Sperrmidersiand
ef Ug <= 20mY
© 25 Ourchlal3nderstand
: ei Up=20mV
' 26 Abbruchspannung :

S oo ) B
13 Jbrige _elekir.-Nerte _nach: ~ Interrmelall Dafenblatt ;J;u_sg 1963/



/// Kapazitdts-Dioden®

Silizium
«. fntermetall BAY35/|.. S
ytJ au-seu D”CQ r\IE -
<X
s Q.
- Kathode _—_q::—‘b__—_J:iT_TQ_L___
38 7 7 J——
. 6rodimanh
—P— 7
1. Eigenschaften: Vi
1.17. Werkstoff: Gehduse: Glas ;’1
’ 7
+1.2.0berflédche: — 7
.1.3.Anschlisse: '};f;ar verzinnt
. Q7
1.2. Grenzwerte bei 25°C: %%/
+2.1.5perrspannung: 5“ 4 v
.2.2.Verlustleistung: w{i/ Pd oW (J c)
.2.3.Sperrschicatt emneratar% °c
J max
.2.4.Tenperaturbereich: _ °C bis °c
1.3 Els%&z:ﬁssis-ésé-é?f?i/
.3.1.Sperrstron: ;?V -1, mh (-U, V)
. l"" :V}/ A o .l"
3.2.Therm. #iderst. Rtherm C/mui
.3.3. SUervschicht-K zitdt: cJ. s.Tabelle (—Ud o V)
1. b, Datenblatt, Ausg. 1964/%4
Typ G
.. 85 105
... 88 708
.. S0 ... 110
. 93 .. 113
.. 95 i .. 715
.. 98 | .. 178
. 100 . 120
i

. 103




7 Kapazitats -Diode \

) Silizium
BA Y 70 kathode durch Farbring - /
gekennzeichnet g b
B _E S
f b7
254 16,7108 256 ——f e
Klemstmanh Klerrstman p
1. Eigenschaften /
1.1. Mechanis.che Ausfithrung ﬁ/
1.1.1. Gehduseart: JEDEC D07 /DIN . 7’ :
1.1.2. Gehidusewerkstoff: Glas 3}
1.1.3. Gehiuseoberfliche: — ' ;\/
1.14. AnschluBdrahte |6tbar vzin/vgol / éf\/
. Fo.rmel- Q Wert MeBbedingung
12. Grenzwerte zeichen Y
1.2.1. Sperrspannung: Ur _ /’ 30 v IR - Afy = 25 °C
1.2.2. Spitzen-Sperrspannung: URrsp F — V  |b= °C
1.2.3. StoBspannung: URstoss — V b= °C
1.2.4. Richtstrom: lo — A By = °C
1.2.5. Durchla8-Spitzenstrom: h% — A o, = °C
1.2.6. DurchlaB-StromstoB: Irgbss — A |0y = °C
1.2.7. Verlustleistung: . 250 mw {8, = 25 °C
1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung): i) -55°C bis +175 °C
1.2.9. Sperrschichttemperatur: . ¥ 175 °C
1.2.10. Lottemperatur: y ] — °C
e 1
13. Kennwerte bei 2
1.3.1. DurchlaBspannung: Ip =1 V |lr= 60 mA
1.3.2. Sperrstrom: Ir =25 nA |Ur= 10 v
I =25 pA |Ur= 10 Vou= 150 °C
1.3.3. ) Rr — 9 Ur= v
1.34. Riny 06 °C/mW
1.3.5. C; L brs 6 pF Ur = 2 V,f = 150 MHz
1.36. Cg —_ pF
13.7. ter — s Ip = Aauf [r= A
Rs 15 2 |Ug= 2 Vf = 100 MHz
Q, 700 Up = 20 V,f = 30 HMHz
@, 1600 Ug = 30 Vf = 30 MHz
Q, 100 Ug = 2 Vr o= 200  MHz
. Kapazildlsverhaltnis: ¢, /C, 36 :1 Uy = 0 VU, = 30 Y
Aac £3% C = .f(Ur)

14.

. Gleichlauffehler:

Obrige elektr.-Werte nach

Te(efunken-Hz:'zlbila'ter, Industrietypen  Ausg. €6/67 S. 287




